
Аннотация
программы учебной дисциплины 
ОП.03 Прикладная электроника

Область применения программы. 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Рабочая программа по дисциплине  Прикладная электроника относится к
профессиональному  циклу  основной  профессиональной  образовательной
программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 уметь:

• различать  полупроводниковые  диоды,  биполярные  и  полевые
транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях;

• определять  назначение  и  свойства  основных  функциональных  узлов
аналоговой электроники: усилителей, генераторов в схемах;

• использовать операционные усилители для построения различных схем;
• применять  логические  элементы,  для  построения  логических  схем,

грамотно выбирать их параметры и схемы включения;
знать:

• принципы  функционирования  интегрирующих  и  дифференцирующих
RC-цепей;

• технологию  изготовления  и  принципы  функционирования
полупроводниковых  диодов  и  транзисторов,  тиристора,  аналоговых
электронных устройств;

• свойства идеального операционного усилителя;
• принципы  действия  генераторов  прямоугольных  импульсов,

мультивибраторов;
• особенности  построения  диодно-резистивных,  диодно-транзисторных  и

транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций;
• цифровые  интегральные  схемы:  режимы  работы,  параметры  и

характеристики,  особенности  применения  при  разработке  цифровых
устройств;

• этапы  эволюционного  развития  интегральных  схем:  большие
интегральные схемы (БИС), сверхбольшие интегральные схемы (СБИС),
микропроцессоры  в  виде  одной  или  нескольких  сверхбольших
интегральных схем (МП СБИС), переход к нанотехнологиям производства
интегральных схем, тенденции развития.


